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Hersteller / Marke: NXP Semiconductors / Freescale

Teil der Beschreibung: AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO
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See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer A2T18H455W23NR6

Hersteller NXP Semiconductors / Freescale

Beschreibung AIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTO

Kategorie
Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,

MOSFETs-RFTeilstatus Require For Quote & Check Stock

Spannung - Prüfung 31.5V

Spannung - Nennwert 65V

Transistor-Typ LDMOS

Supplier Device-Gehäuse OM-1230-4L2S

Serie -

Leistung 56dBm

Verpackung / Gehäuse OM-1230-4L2S

Andere Namen 935318707564

Rauschmaß -

Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) 3 (168 Hours)

Gewinnen 14.5dB

Frequenz 1.805GHz ~ 1.88GHz

detaillierte Beschreibung
RF Mosfet LDMOS 31.5V 1.08A 1.805GHz ~ 1.88GHz

14.5dB 56dBm OM-1230-4L2SAktuelle Bewertung 10µA

Strom - Test 1.08A

A2T18S165-12SR3
NXP Semiconductors / Freescale
AIRFAST RF POWER LDMOS
TRANSISTO

A2T14H450-23NR6
NXP Semiconductors / Freescale
AIRFAST RF POWER LDMOS
TRANSISTO

A2T18S162W31SR3
NXP USA Inc.
IC TRANS RF LDMOS

A2T18H450W19SR6
NXP USA Inc.
IC TRANS RF LDMOS

A2T18H100-25SR3
NXP USA Inc.
FET RF 2CH 65V 1.81GHZ

A2T18S162W31GSR3
NXP USA Inc.
IC TRANS RF LDMOS

A2T18H160-24SR3
NXP USA Inc.
IC TRANS RF LDMOS

A2T18S160W31GSR3
NXP USA Inc.
IC TRANS RF LDMOS
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